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ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие современных средств вычислительной техники, ро
бототехники, аппаратуры цифровых коммуникаций основано на 
использовании достижений микроэлектроники в разработке и 
выпуске интегральных микросхем (ИМС), а также на широком 
применении микропроцессоров и микрокомпьютеров, создавае
мых на базе больших и сверхбольших инте1ральных схем (БИС и 
СБИС).

Целью курса «Основы микроэлектроники» является обучение 
будущего учителя информатики продуктивному восприятию тех
нических аспектов информатики, а также ознакомление его с уст
ройством и физической сущностью работы электронных прибо
ров и узлов. Совершенно необходимо, чтобы он четко представ
лял принципы организации и функционирования современных 
электронных систем (прежде всего, цифровых) и творчески при
менял полученные знания на практике (например, в школьной 
кружковой работе).

Основные задачи курса:
формирование знаний в области теоретических принципов 

микроэлектроники, составляющих основу для системотехнических 
и схемотехнических решений при построении средств вычисли
тельной техники;

овладение умениями и навыками оценки функциональных, 
количественных и качественных характеристик микроэлектрон
ных компонентов компьютеров и периферийных устройств.
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